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4 horas semanais em 12 semanas 
Objetivos 

 

Apresentar os principais dispositivos semicondutores utilizados em circuitos eletrônicos na atualidade e seus modelos 

físicos. 

 
Metodologia Adotada 

 

Abordagem expositiva em sala de aula e uso de laboratório. 

 
Recursos necessários 

 

Sala de Aula. 
 

Programa para 12 semanas 

 

1. Física dos Semicondutores; 

2. Propriedades físicas dos semicondutores; 

3. Junções PN; 

4. Junções PN; 

5. Capacitores MOS; 

6. Capacitores MOS; 

7. Capacitores MOS; 

8. Transistores MOS; 

9. Transistores MOS; 

10. Transistores MOS; 

11. Transistores Bipolares; 

12. Transistores Bipolares. 

 
Método de Avaliação  

 

Provas e Trabalho final. 
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